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Tema 1: Introduccion.- Frecuencias de microondas. Circuitos en estas frecuencias. Componentes
activos. Distincion entre lineal y no lineal.

Tema 2: Diodos de microondas.- Diodos para aplicaciones no lineales pasivas: diodo de unién P-N,
diodo Schottky y diodo PIN. Principio de operacién. Caracteristica I-V. Modelos equivalentes. Aplicaciones.
Diodos a resistencia negativa: tinel, Gunn, Impatt. Principio de operacién y modelos equivalentes.

Tema 3: Amplificadores a resistencia negativa.- Principio de operacion. Técnicas habituales de disefio.
Condiciones de amplificacién estable. Ganancia y anchura de banda. Combinacion de potencia en amplificadores a
reflexion.

Tema 4: Amplificadores banda estrecha.- Matriz de scattering (Repaso). Cambio de impedancias de
referencia. Adaptacion conjugada de un cuadripolo. Amplificadores lineales con transistor. Estabilidad condicional
e incondicional. Circulos de estabilidad. Adaptacion conjugada simultanea. Conceptos de maxima ganancia Util y
maxima ganancia estable. Relaciones de potencia: Ganancias en transferencia, de potencia y disponible. Disefio de
amplificadores lineales de banda estrecha. Circunferencias de ganancia constante. Eleccion de las impedancias de
carga y generador. Figura de ruido. Fuentes de ruido equivalentes. Admitancia de ruido minimo. Circulos de figura
de ruido constante.

Tema 5: Amplificadores de banda ancha.- Amplificadores equilibrados. Modelo eléctrico de un
transistor MESFET. Aproximacion unilateral. Obtencién de ganancia plana. Amplificadores adaptados
resistivamente, realimentados y distribuidos. Analisis en baja y alta frecuencia. Procedimiento de disefio.

Tema 6: Osciladores de microondas.- Osciladores libres. Condiciones de oscilacion. Arranque de la
oscilacion. Funcion descriptiva. Estabilidad de la oscilacion estacionaria. Factor de “pulling”. Ruido de fase.
Estudio del oscilador de Van der Pol. Métodos de disefio. Parametros de scattering. Osciladores a resonador
dieléctrico. Osciladores sintonizados. VCO’s de microondas. Osciladores sincronizados. Transitorio de la fase.
Rango de sincronizacion. Curvas de sincronizacion.
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